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高功率微波 

 
用MEI方法研究脉冲线源辐射问题

廖成1   蒙林2   鄢扬2    

(．西南交通大学 电磁所， 四川 成都 610031； 2．电子科技大学 高能电子学研究所， 四

川 成都 610054)

摘要:脉冲线电流源的辐射问题是研究高功率微波辐射、传播和散射问题的基础。用时域有

限差分方法结合时域MEI吸收边界条件来对该问题进行求解，通过与不同种类边界条件配合得

出的数值解的比较可以证明，利用时域MEI方法的一阶吸收边界条件对线源辐射问题进行处理

时，可以使截断边界离源更近，从而减少了计算量，并达到提高计算精度的目的。
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